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@ Mikro-Sekundérelektronenvervielfacher und Verfahren zu seiner Herstellung.

@) Die Erfindung betrifft einen Sekundirelektronen-
vervielfacher mit diskreten Dynoden. Der Erfindung
liegt die Aufgabe zugrunde, gegentiber dem aufge-
zeigten Stand der Technik einen Mikro-Sekund&r-
elektronenvervielfacher und Arrays davon zu schaf-
fen die einen &uBerst geringen Platzbedarf, eine
hohe Zeitauflsung, eine groBe Empfindlichkeit und
eine hohe Flexibilitdt bei der Formgebung aufweisen.
Die Aufgabe wir dadurch gelSst, daB die Dynoden
mikrostrukturiert und auf einer isolierenden Substrat-
platte, die mit elektrischen Leiterbahnen zum An-
schiuB der Dynoden versehen ist, angebracht ist.
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